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Ogrenci No, Ad, Soyadi:

Deney Ad1
Deney Sorumlusu
Deney Grubu : Ogretim (I/11):

Deney Tarihi . Imza:

Deneyin Amaci :

Deneye Hazirlik Soru ve Cevaplari :




Deneyin Yapihis :

Transistoriin Anahtar Davranislari

Deneyde Kullanilan Cihaz ve Elemanlar:
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Osiloskopta goriilen V(Gerilim) degerlerini ve multimetre(AVOmetre)de goriilen i(Akim)
degerlerini yazip V=i*R denklemini kullanarak gerilim ve akim degerlerinin “transistoriin
calisma bolgelerine” gore nasil degistigini aciklayiniz.



L '\ \
Icc % 4 Ig‘
: I
| B2
& Tes
X2
Ley
Doyuma
Bolges: \ e Pr
4 \\‘ i \/KL 2
i S ——= -
KES;M bé€aes \\( - N > Vee
) <L, CEc
Sekil-2

Sekil 2’de “ortak emetorlii transistoviin ¢ikig édzegrileri” verismistir. Icc, Vcc ve 1/Rc
egrilerinin nasil ve hangi degiskene bagli olarak degistigini aciklayip, gecikme zamani,
yiikselme zamani Ve darbe iistii uzamasr’nin ne anlama geldigini ve sistemi nasil etkiledigini
aciklaymiz.



Deney Sonuclarinin Analizi ve Degerlendirme:




